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川井明、桐谷英昭、大川朋裕、
松本進一、及川智之、原克之

N.  Oshima,  T.  Shibutami,
K.  Kawano,  S.  Yokoyama*
and  H.  Funakubo*

T.  Shibutami,  K.  Kawano,
N.  Oshima,  S.  Yokoyama*,
H.  Funakubo

小菅博明、渋田見哲夫、
大島憲昭、有井忠*、澤田豊*、
淵上高正*、小島隆志*、
横山信太郎*、舟窪浩*

N.  Oshima,  T.  Shibutami,
K.  Kawano,  S.  Yokoyama*  and
H.  Funakubo*

F.  Funakubo*,  G.  Asano*,
H.  Morioka*,  S.  Yokoyama*,
T.  Shibutami  and  N.  Oshima

多田賢一*、山川哲*、大島憲昭

高森真由美*、河野和久*、
多田賢一*、山川哲*、大島憲昭、
亘理聡一*、藤沢浩訓*、
清水勝*、丹生博彦*

亘理聡一*、藤沢浩訓*、
清水勝*、丹生博彦*、大島憲昭

亘理聡一*、藤沢浩訓*、
清水勝*、丹生博彦*、大島憲昭

亘理聡一*、藤沢浩訓*、
清水勝*、丹生博彦*、大島憲昭

沖崎章夫

田靡正雄、永島英夫*、
松原公紀*

Study  on  In

2O3－SnO2 transparent  and  conductive  films

超高密度ターゲットを用いて作製したITO薄膜の特性（5）

Study  on  In2O3－SnO2

Seed  Layer  Free  Ruthenium  Precuro憶rec9 咃 Ft_雁S^（CHD）を用いたMOCVD法によるIr系電極の作
製（Ⅰ）

新規Ir（EtCp）（CHD）を用いたMOCVD法によるIr系電極の作
製（Ⅱ）

新規Ir（EtCp）（CHD）によるMOCVD-Ir電極を用いたPb（Zr,
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発表者名（＊社外発表者） 学　術　講　演　題　目 講演会名（年）

山田悟、矢野明広、佐藤守彦

山田悟、矢野明広、佐藤守彦

山田悟、矢野明広、佐藤守彦

浅川哲夫、森嘉彦、土井孝夫、
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発表者名（＊社外発表者） 学　術　講　演　題　目 講演会名（年）

井上泰志*、高井治*、原大治、
吉田圭介

末次和正、高橋健一、庄司孝之

中村博吉*、水間紘太郎*、
野口英行*、芳尾真幸*、
岡田昌樹

中村孝司、鈴木孝生、加藤芳男、
長谷川正積、井上國世

板橋慶治、喜多英敏*、
竹井光一*、岡本健一*

清水要樹、中本境
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発表者名（＊社外研究者） 学　術　講　演　題　目 講演会名（年）

石井孝明*、藤原義之*、
瀧口修司*、安諦 司*、
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